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RESUMO: O semicondutor de dioxido de titanio é um dos materiais semicondutores mais
pesquisados como fotocatalisador devido as suas propriedades fotbnicas, mas a insercdo de
dopantes vem pode conferir inlmeras vantagens, desde a estabilizacdo da fase anatase até mudanca
da energia de bandgap. Mas, poucos cations dopantes sdo compativeis, causando deformacdes de
rede e defeitos de cargas, que comprometem as propriedades finais do material. O uso do cétion de
cromo Il é um exemplo, pois apesar de estabilizar a fase anatase até 700 °C, ele provoca grande
aumento de defeitos de carga, devido a sua heterovaléncia, prejudicando a eficiéncia fotocatalitica.
Por outro lado, a uso do cétion de vanadio V apresenta consequéncias opostas, desestabilizando a
fase anatase, apesar de um ligeiro aumento da atividade fotocatalitica devido a reducdo da energia
de bandgap. Este dois casos citados sdo adequados para demonstracdo do conceito de par de
dopantes, pois a média de estado de oxidacdo entre estes cations coincide com o estado de oxidacdo
do cétion tetravalente de titanio, além da compatibilidade de tamanho idnico. Entretanto, as
carateristicas quimicas de solucdo destes cations ndo sdo compativeis com as do cétion de titanio
IV, requerendo que uma metodologia quimica seja desenvolvida especificamente para este caso.
Assim, neste trabalho, o método sol-gel foi adaptado para permitir a obtencéo deste tipo de sistema
e permitir atingir o objetivo de investigar as caracteristicas Opticas e morfolégicas de filmes finos
deste material. O sol precursor foi obtido em etapas, alterando a polaridade do meio reacional e seu
pH, alternando 0 meio etandlico e aquoso, na medida em que cada constituinte vai sendo inserido
no sistema. Os filmes finos foram obtidos a partir de um sol em estagio inicial de gelificacéo,
através de deposicao por imersdao em substratos de vidro. Estes filmes foram entdo tratados em duas
temperaturas e observados através de luz negra. Observou melhora de morfologia e aparecimento de
fluorescéncia no sistema contendo o par de dopantes, em contraste com o sistema nao dopado.
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